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Technologia N-type

Moduty N-type wykonane w technologii TOPCon
(Tunnel Oxide Passivating Contacts) zapewniaja
wysokg sprawnos$¢ w niepetnym nastonecznieniu
oraz wolniejszg degradacje wywotang efektem
LIDiLeTID.

&

Technologia HOT 3.0

Moduty N-type wykorzystujgce technologie
JinkoSolar HOT 3.0 oferujg lepszg wydajnosc i
niezawodnosc.

4

Obustronna
produkcja energii

Modut dwustronny wykorzystuje promieniowanie

Podwyzszona wytrzy-

mato$é mechaniczna
Wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne:

sloneczne odbite od podioza, znaczgco do 5400 Pa dla obcigzen testowych od frontu
zmniejszajac LCOE. do 2400 Pa dla obcigzen testowy od tytu
Technologia SMBB Gwarantowana

Lepsze wychwytywanie $wiatta i przewodzenie
energii elekirycznej zapewniajg wyzszg moc i
niezawodnos¢ modutu.

odpornosé PID

Gwarancja znakomitej ochrony przed PID
dzieki zoptymalizowanemu procesowi
produkgiji i kontroli jakosci materiatow.
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Degradacji w
pierwszym roku

0.40-

% roczna degradacja
przez 30 lat
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gwarancja liniowego
Spadku mocy

- |IEC61215:2021 / IEC61730:2023
* IEC61701 /IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
© 1S09001:2015: System zarzgdzania jakoscig

© 1SO14001:2015: System zarzadzania
$Srodowiskowego

- 1SO45001:2018: Systemy zarzadzania
bezpieczehnstwem i higieng pracy
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66HL4M-BDV 625-650 Wp

Charakterystyka mechaniczna

Rysunki techniczne

Rodzaj ogniwa

Monokrystaliczne typu N

Liczba ogniw 132 (66x2)
Wymiary 2382%1134x30 mm
Masa 32.4 kg

Szyba przednia

2.0 mm, Powtoka antyrefleksyjna

Szyba tylna

2.0 mm, Szkto wzmacniane termicznie

Rama

Anodowany stop aluminium

Junction Box

Stopien ochrony IP68

Klasa ochronnosci

Klasa Il

Klasa odpornosci ogniowej IEC

Klasa C

Typ zlacza

JKO3M / JKO3M2 / Inne*

Kable wyjsciowe
(kacznie ze ztgczem)

4.0 mm?; (+): 400 mm , (-): 200 mm inne dtugosci
dostepne na zamoéwienie

*MC4 i MC4-Evo2 dostepne na zyczenie i w zaleznosci od dostepnosci

Konfiguracja pakowania

Wymiary palety 2396x1110x1251 mm
Szczegoty pakowania 36 szt./paleta, 72 szt./stos,

(Dwie palety = Jeden stos) 720 szt./kontener 40'HQ

Parametry elektryczne (STC)

Moc maksymalna - Pmax [Wp] 625 630 635 640 645 650
Napigcie w punkcie mocy maksymalnej - Vmp [V] 40.88 41.02 41.16 41.30 41.44 4157
Prad w punkcie mocy maksymalnej - Imp [A] 1529 1536 1543 15,50 15.57 15.64
Napigcie obwodu otwartego - Voc [V] 49.28 49.48 49.68 49.88 50.08 50.28
Prad zwarciowy - Isc [A] 16.14 16.20 16.26 16.32 16.38 16.44
Sprawno$¢ modutu STC [%] 23.14 23.32 23.51 23.69 23.88 24.06
Sortowanie mocy 0~+3%

Wspotczynnik temperaturowy dla Pmax -0.29 %/°C

Wspotczynnik temperaturowy dla Voc -0.25 %/°C

Wspoétczynnik temperaturowy dla Isc 0.045 %/°C

Warunki STC: Natgzenie promieniowania 1000 W/m?2, Temperatura ogniwa 25°C, AM = 1.5

Parametry elektryczne (BNPI)

Moc maksymalna - Pmax [Wp] 690 696 701 707 712 717
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej-Vmp[V]  40.88 41.04 41.17 41.33 41.46 41.59
Prad w punkcie mocy maksymalnej - Imp [A] 16.88 16.95 17.03 17.10 17.17 17.24
Napiecie obwodu otwartego - Voc [V] 49.26 49.46 49.66 49.86 50.06 50.26
Prad zwarciowy - Isc [A] 17.83 17.90 17.96 18.03 18.09 18.15

BNPI: Napromieniowanie przednie 1000 W/m2, tylne 135 W/m?, Temperatura ogniwa 25°C, AM = 1.5

Warunki srodowiskowe

Poziom T, <70 °C

-40 °C ~ +70 °C*

Maksymalne napigcie systemu

1500 VDC (IEC)

Maksymalny znamionowy prad bezpiecznika

35A

Wspétczynniki dwustronnosci

oVoc: 9815 %, @lsc: 805 %, ePmax: 805 %

* Krétkoterminowo do 85 °C; wyzsze wartosci wymagaja testéw zgodnych z IEC TS 63126
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Uwaga: doktadne wymiary modutu wraz z zakresem tolerancji
dostgpne sg w szczegétowych rysunkach technicznych.

Charakterystyki elektryczne

Moc (W)

Natezenie pradu (A)
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© 2025 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Uwaga: Przed uzyciem nalezy zapoznac si¢ z instrukcjg bezpieczenstwa oraz montazu. Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej interpretaciji.
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Informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej moga ulec zmianie bez powiadomienia. Polska wersja tego dokumentu jest jedynie
ttumaczeniem pomocniczym. W przypadku rozbieznosci miedzy wersjg angielska a polskg, rozstrzygajgca bedzie wersja angielska.



